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- MEMORIA DESCRIPTIVA

-ILa presente invencién se dirige hacia la provi-
sién de unos circuitos perfeccionados de proceso de sefiales
para un receptor de televisién, y en particular para propor
cionar circuitos de proceso de sefiales de frecuencia inter-—
media o IF que tiénénuna estabilidad térmica mejorada y ma~

yor susceptibilidad de construccién integrasda, = = = = - -

Esta invencidn se refiere especial, pero no exclu
sivamente, a mejoras en un circuito de proceso de sefial del
tipo descrito en la solicitud de Skerlos que incluye un de~
tector video sfncrono y un circuito APC mandados por un os-
cilador de referencia de 45,75 MHz comin a los dos. La soli
citud de Skerlos reconoce cierto nimero de limitaciones y de
ficiencias en los sistemas de proceso de sefiales de video
que utilizan detectores del envolvente y circuitos (AFC)
convencionales de regulacién de frecuencia aubtomdtica del
tipo discriminador. Se observa en la misma que la deteccién
del envolvente da como resultado efectos iﬁdeseables tales
como lg intermodulacidén entre las portadoras de croma y so-
nido, una distorsidn de cuadratura resultante del uso de una
transmisién de banda lateral Unica vestigial y zumbido de
la interportadora en el canal de sonido. También se hacen

observar en la solicitud de Skerlos ciertos inconvenientes
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de las disposiciones convencionales de sintonizacién fina,

con inclusidén de la instabilidad provocada por variaciones

de temperaturg. = = = = = = = = = m== - - = = < - co= oo

Segin la invencidn de Skerlos se superan las defi
ciencias descritas de la técnica anterior por la provisidn
de un sistema que incluye un circuito de regulacién automd-
tica de fase (APC) ¥y un detector sfnerono tnico, controla-

dos ambos por un oscilador de referencia comin & ambos. - -

Tal como se da a conocer en la solicitud citada,
el circuito APC comprende preferentemente un comparador de
fase para comparar la frecuencia instantdnea y fase de la
sefial en la salida de un amplificador seleccionado de la
etapa IF y un oscilador de referencia que funciona a la fre
cuencia deseada de portadora de imdgen IF (45,75 MHz). Las
diferencias de fase y frecuencia detectadss dentro de la gz
ma de captacién del sistema generan una sefial de error en la
selida del comparador de fase. El comparador de fase estd
acoplado a través de un filtro de paso bajo a un oscilador
controlado por la tensién (VCO) en el sintonizador del re-
ceptor. La frecuencia de salida del oscilador viene determi
nada por el componente de c.c.de la sefial de error aplicada.
Ia frecuencia del oscilador controlada por la tensién del
sintonizador es ajustada asi electrénicamente haéta que la
frecuencia de la sefilal de salida procedente del amplifica-
dor IF del que se toma iguala precisamente la frecuencia de

salida del oscilador de referencia, = = = = = = = = = = = =
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El oscilador de referencia estd acoplado también
a un detector video sincrono a través de un desfasador que
desplaza la fase en 902 para efectuarruna deteccién sincro-
na de la sefial video. Por consiguiente, el circuito APC pro
porciona tanto una sintonizacién fina automftica dentro de
una gama predeterminada de captacidén como una regulacién de
frecuencia automitica de modo que mantiene la sintonizacién
Sptima una vez que ésta haya sido establecida. El circuito
APC proporciona ademds la regulacién precisa de frecuencia

requerids para la deteccién sinerong,. — — — = = = = = = = -

A pesar de los perfeccionamientos importantes en
sincronizacidn y demodulacién logrados por laz invencién de’
Skerlos descrita, todavia existe una necesidad para una es-
tabilizacién mejorada de la trampa de sonido del canal adya
cente en la etapa IF y minimizacidén de la deriva de frecuen
cia y posible mala alineacidén del oscilador de referencia
en el circuito de deteccidn sincrono con respecto a las
trampas de la etapa IF. También existe una fuerte necesidad
general para circuitos de receptores que son susceptibles
de integracién total y por tanto que no utilizan circuitos
de absorcidén resonantes u otros circuitos que requieran in-
ductores. Inestabilidades de temperatura similares y la ne-
cesidad de una susceptibilidad de integracién completa exig
ten en los circuitos de proceso de seflales video de otros

tipos, particularmente los que utilizan circuitos AFC y/o

La presente invencién proporciona un sistema de
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proceso de seflales para un receptor de televisién, compren-
diendo dicho sistema: un sintonizador para proporcionar se-
leccidn de un canal de video de radiofrecuencia (RF) desea—
do y para convertir una portadora de video RF seleccionada
en una portadora de una frecuencia portadora de video IF
predeterminada; una etapa IF acoplada a dicho sintonizador
¥y que incluye un filtro de banda de paso IF dé onda superfi
cial acdstica para conformar la caracterfstica de respuesta
de frecuenciz de la etapg_IF;'medibs demoduladores de video
para demoduladar dicha pértadora de video If para proporcio
nar una sefial de video; y medicsde control que responden a
una sefial IF procedente de dicha etapa IF para hacer que di
cho sistema busque automdticamente una alineacidén de fre-
cuencia entre dicha frecuencia de portadora de video IF y
una frecuencia de referencia establecida en dichos medios de
control, incluyendo ademds dicho sistema wn dispositivo de
onda superficial acistica sensible a la frecuencia en al me
1nos unod& dichos medios demoduladores y dichos medios de
control, teniendo dicho filtro de banda de paso y dicho dig
positivo de onda superficial caracteristicas de respuesta
térmica similares y exposicién térmica al ambiénte similar
para provocar un arrastre correspondiente de las caracterfg
ticas de frecuencia de dicha etapa IF y de dicho dispositi-

vo en caso de variaciones de dicha frecuencia de referencia

provocadas por la femperaturag. — = = = = = = = = = = = = =

El sistema de la presente invencién exhibird un
seguimiento mejorado de las veriaciones de temperatura en-

tre las caracter{sticas de filtraje de banda IF y los circui
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tos asociados de regulacidn de frecuencia y/o de fase. - -

Es una caracterfstica de un aspecto de esta inven
cién proporcionar en un sistema de proceso de seflales de te
levisién un detector video sincrono y una etapa de proceso
de sefial IF que utiliza un dispositivo de filtro de banda
de paso de onda superficial acistica de disefio relativamen-
te sencillo, estando la caracteristica de filiraje de su
dispositive de filtro bloqueada térmicamente a la frecuen~

cia de deteccidn sincrong. === = = = = = = = = - - = = = -

El sistema de 1g forma preferida de la presente
invencién es un circuito de regulacién automdtica de fre-
cuencia y fase que estd estabilizado con referencia a la ca

racteristica de filtraje de banda de paso de una etapa IF

-asociada, asi como un circuito sincrono de deteccidn de video

y un circuito APC que soﬂ'totalmeqte capaces de fabricacidn

en forma de un circuiito integrados = = = = = = = = = - - -

Las caracterfsticas de la presente invencidn que
Se creen nuevas y no evidentes se exponen de manera particu
lar en las reivindicaciones anexas. Ia invencién misma, no
obstante, junto con otras finalidades y ventajas de la mis-
ma, puede comprenderse mejor mediante referencia a la des-
cripcién que sigue lefda conjuntamente con los planos ane-

X0Ss en loS cualesS: = = = = = = = = = - - = = - _.—— = - = -

La figura 1 es un diagrama de bloques e ilustra-

cién esquemftica de un receptor de televisién en colores
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Lz figura 2A es una ilustracién gréfica de la ca-
racteristica de respuesta de frecuencia del canal de fre-
cuencia intermedia (IF) de un receptor de televisién que es

dtil para la comprensién de la presente invencifn; = = - -

La figura 2B es una grdfica que ilustra las carag
terlsticas de impedancia y fase en funcién de la frecuencia
de un filtro de onda superficigl de seleccidén de frecuencia

que constituye parte del sistema dela figura 1; = = = = = =

La figura 2C es una representacidén de circuito
equivalente de un dispositivo de filtro de onda superficial

que constituye parte del sistema de la figura 1; = ~ = - -

La figura 3 es un diagrama esquemdtico de un osci
lador alternativo gue puede utilizarse para realizar 1los

principios de esta invencidn; y = = = = = = = = = = = = = =

La figura 4 es una ilustracibén esquemdtica de una

realizacifn alternativa de la invencidn., - = = = = = = = =

Descripeién de la realizacidén preferida

Con referencia ahora a los dibujos, se ilustra en
la figura 1 una parte de un receptor de televisién en colo-~
res que incorpora una realizacién preferida de los princi-
pios de la invencidn. El receptor incluye una antena 10 pa=—

ra recibir una sefial televisada, acoplada a un sintonizador
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11. El sintonizador 11 incluye una etapa 12 de RF (radiofre
cuencia) que tiene uno o mds amplificadores, un mezclador
14 que convierte la seflal recibida en una frecuencia inter-~
media en presencia de una sefial aplicada procedente del os—
cilador local controlada por tensién (VCO) 16. La salida
del mezclador 14 se aplica a una etapa 18 de procesc de fre
cuencia intermedia (IF). Se describird con mayor detalle mds
adelante la etapa IF 18. Segin las normas existentes de
transmisién de televisidn, cada canal de televisién ocupa
un ancho total de banda de aproximadamente 6 MHz y la sefial
de televisién transmitida incluye dos portadoras RF diferen
tes separadas en el espectro de frecuencia por 4,5 MHz. la
portadora de frecuencia inferior es modulada por banda late
ral vestigial por la informacién de luminancia y también
por una subportadora de 3,58 MHz que ha sufrido previamente
modulagidn de fase y amplitud por la informacién de cromi-—
nancia (color). ILa portadora RF de frecuencia superior tie-

ne modulacién de frecuencia por la informacién audio (soni-

Las dos portadoras RF recibidas del canal de tele
visidén seleccionado son heterodinadas con el oscilador lo~
cal 16 en el sintonizador 11 para producir una sefial IF en
la salida del mezclador_14 que incluye una portadora de ima
gen IF modulada en amplitud que tiene componentes de modulg
cidn que llevan informacién de luminancia, una portadora IF
de color modulada en fase y amplitud que tiene componentes
de modulacién que llevan informacién de color, y una porta-

dora IF de sonido modulada en frecuencia que tiene componen
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tes de modulacidn que llevan informacién audio. Las portado
ras IF de color y sonido tienen separaciones de frecuencia
fijas de aproximadamente 3,58 y 4,5 MHz respectivamente de
la portadora de imagen IF. ILas frecuencias precisas de las
portadoras IF vienen determinadas por la frecuencia de tra-

bajo del oscilador local del sintonizador. — = =~ === - =

De acuerdo con la prdctica acitual de la industria,
cuando el sintonizador RF estd sintonizado debidamente para
recibir una sefial de televisidén que representa un programa
en color, el oscilador local 16 estard operando a una fre=-
cuencia apropiadamente mds elevada que las dos de las porta
doras RF recibidas para establecer la portadora de sonido
IF 2 41,25 MHz, la portadora IF de color en 42,17 MHz, y la
portadors IF de imagen a 45,75 MHz. Ver figura 2. Las ban-
das laterales de modulacidn de la portadora de color usadas
mids frecuentemente para deteccidén de la informacién de cro-~

ma cubren la gama de frecuencia de 41,67 a 42,67 Mz, =~ ~ -

No obstante, al convertir simplemente la sefial RF
entrante en una sefial IF apropiada no de por si bastari pa-—
ra una reproduccién 6ptima de la imagen. Ademds de la ampli
ficacién necesaria de la seflal convertida, la banda de paso
o respuesta de la etapa IF 18 en su totalidad debe configu~
rarse también de ftal menera que las distintas portadoras y
a su vez sus componentes de modulacién estén ponderadas la
una con respecto a la otra de acuerdo con los principios co
nocidos con anterioridad a su deteccidn. En las condiciones

6ptimas de operacidén la portadora video (imagen) a 45,75 MHz
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estd posicionada en un punto aproximadamente 6 4B mds abajo
en la pendiente de la curva de respuesta correspondiente a
1a frecuencia superior que coloca la portadora IF de color
en aproximadamente el mismo nivel sobre la pendiente de frg
cuencia inferior y la portadora IF de sonido substancialmen
te mds abajo sobre la pendiente inferior. La portadora IF
de video adyacente estd fuertemente atenuada. Tal como se
describird con mayor detalle mds adelante, la portadora IF
de canal de sonido asociada estd atenuada, pero por el uso
de deteccidn sincrona, la atenuacién no hace falta que sea
tan grave como sea necesario cuando se utilice la deteccién

del envolvente, — === === = = = = = - e mcwe = = - =~

Tal como se ha sefialado anteriormente, cualguier
desviacién substancial de la condicién de sintonizacién ép-
tima arriba definida para el receptor dard como resultado
wa distorsidn de wn tipo u otro con una degradacién conco-
mitante de la imagen reproducida en color. El ajustar la
sintonizacién del receptor para que la portadora de imagen
esté situada substancialmente en la parte plana de la carac
teristica de respuesta IF dard como resultado una atenua-
cién indeseable de los componentes de modulacién de color ya
que la portadora de color caerd mds abajo sobre la pendien-
te de respuesta de frecuencia IF. Por otra parte, el ajus-
tar la sintonizacién del receptor de tal modo que la porta-
dora de color caiga dentro de la parte plana de la respues—
ta IF es susceptible de dar como resultado una pérdida obje
cionable de informacidén de luminancia, una saturacidén exce~

siva de color e intermodulacién entre los componentes de mo
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dulacién de color y sonido. Es evidente asf gue es deseable
ajustar la sintonizacién del receptor de modo que las posi-
ciones relativas de las portadoras transmitidas de video,
audo y croma con respecto a la caracteristica de respuesta
de frecuencia IP de la etapa IF sean las apropiadas. Es de
desear efectuar tal sintonizacién automfticamente y, una
vez esté establecida, mantener dicha sintonizacidén Sptima
sobre una gama de variaciones de seflal y condiciones de ope

Tacibfn, = = = = = = = = = - - - - .- - - .- - -—— -

De acuerdo con las ensefianzas generales de la so-
licitud de Skerlos citada, el receptor ilustrado en la figu
ra 1 proporciona dicha sintonizacién fina automdtica, in-
cluyendo un circuito APC que funciona con caracterIsticas
mejoradas de rendimiento en conjuncién con un detector sin-
crono vnico 30. El circuito APC incluye el sintonizador 11,
etapa IF 18, oscilador 22 de referencia (tratado con deta-
lle mds adelante), comparador 24 de fase, limitador 23 y
filtro 26 de paso bajo. ElL comparador 24 de fase recibe una
seflal de entrada de una etapa amplificadora IF en la etapa
IF 18 y otra sefial de entrada desde el oscilador 22 de refe
rencia. La salida del comparador 24 de fase estd acoplada
al filtro 26 de paso bajo, estando acoplada la salida de es
te Wltimo, a su vez, al oscilador 16 del sintonizador 11.
El oscilador 22 de referencia estd acoplado ademds al detec
tor sincrono 30 a través de un desfasador 28 que efectia un

desplazamiento en 902 de la fase de la sefial aplicada. ~ =

La parte restante del receptor de televisidn de
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color es de disefio substancialmente convencional y, por con

3%%#@’"
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siguiente, debe bastar una referencia relativamente breve a
las caracteristicas generales de operacién. Especificamente,
1la sefial videc compuesta detectada que contiene informacidn
de luminancia y crominancia,-junto con una informacién de
sonido y sincronismo deftectada de modo similar, aparece en
la sefial de salida del detector sfncrono 30. La informacién
de sonido estd acoplada a un sistema 32 de sonido separado
en wn punto apropiado de toma mientras que la sefial de vi-
deo compuesta es amplificada apropiadamente en una etapa am
plificadora 34 de video. La informacién de crominancia en
la seflal de video compuesta es acoplada a un canal 38 de
crominancia donde se desarrollan sefiales apropiadas de des-
codificacién de color de una manera conocida en la téenica
Yy se aplican a los electrodos apropiados del reproductor 40

de imagen en color del receptor. = = = = = = = = - = = = =

La informacidn de luminancia derivada de la etapa
amplificadora 34 de video est4 acoplada a un canal 42 de lu
minancia gue desarrolla las sefiales de nivel de brillo para
aplicacidn a otros electrodos de control del reproductor 40
de imagen. De modo adicional, la etapa amplificadora 34 de
video es acoplada ademds a un separador 44 de sincronismo
de donde se derivan impulsos de sincronizacién apropiados
de maners conocida y se aplipan a una etapa 46 de deflexién
¥y convergencia que contiene circuitos apropiados de defle-
xidén horizontal y vertical o generadores de exploracién asi

como el suministro necesario de alta tensién. Ia etapa 44

puede incluir también provisién para una accién de control
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de ganancia automdtico provisto normalmente en los recepto-
res de televisién, cuya operacidén es conocida asimismo en

- e s wme s s e A e ww e e e mw em e wm emt mm e e e e e

la técnica.

ILas distintas seflales de salida de los generado-
res de exploracién y el suministro de alta tensidén de la
etapa 46 se aplican de modo parecido al reproductor de ima—~
gen del recepftor gue, conjuntamente con las seflales deriva-
das de luminancia y crominancia dan como resultado la reprg
duccidn de una imagen televisada en la pantalla del repro-—
ductor 40 que tiene el brillo, saturacidén y representacio-

nes de tonalidades correctas. — = = = = = ;= - - - - - -

En funcionamiento, el sintonizador 11 es activado
para seleccionar un canal dé video predeterminado. A fines
de ilustracidén, puede suponerse que la sintonizacién efec-—
tuada inicialmente se desvia en cierto grado de la éptima
precisa. Por ejemplo, el oscilador local 16 controlado por
tensién puede suponerse que esté en una frecuencia que hete
rodina con la portadora recibida en la etfapa mezcladora 14
Para producir una portadora IF de imagen en aproximadamente
46,25 MHz., Naturalmente, ello estd unos 500 kHz mds elevada
que la frecuencia deseada de la portadora IF de imagen de
45,75 MHz. Estando el oscilador 22 de referencis sintoniza-
do fijamente a la frecuencia deseada de 45;75 MHz, se com~
prenderd ficilmente que la salida del comparador 24 de fase
serd una sefial de nota de batido en la frecuencia correspon
diente a la diferencia de 500 kHz, que si el circuito estu-

viese abierto serfa de naturaleza esencialmente sinusoidal,
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vy la cual sefial de nota de batido estd acoplada a la entra-

da del filtro 26 de paso Paj0. = = = = = = = = = = = =~ = =

El filtro 26 tiene uns banda de paso efectiva pa-
ra dejar pasar la sefial de nota de batido de 500 kHz y asi
aplicar la mismg al oscilador local 16 del sintonizador 11.
Por consiguiente, el oscilador local 16 estd modulado en
frecuencia por la seflal de nota de batido que cuando se
vuelve a acoplar al circuito APC hace que la salida del com
parador 24 de fase sea el producto de una onda sinusoidal

y una onda de frecuencia moduladg. = = = = = = = « « = - =

Dado que la frecuencia de modulacidn es igual a
la frecuencia de batido, la sefial de nota de batido resul-
tante ahora ya no es precisamente sinusoidal. O sea, hay un
componente de c.c. presente y es este componente de c.c.
que hace que la frecuencia de salida del oscilador local 16
cambie en una direccién para reducir la diferencia detecta-
da entre la portadora IF de imagen heterodinada y la del os
cilador 22 de referencia que funciona a la portadora IF de
imagen deseada, o 45,75 MHz. El oscilador local 16 continua
cambiando hasta que la portadora IF de imagen generada en la
salida de la etapa IF 18 es la misma tanto en frecuencia co
mo en fase y permanecerd en tal estado a pesar de variacio-
nes de temperatura y otras variaciones que de otra forma da
rian como resultado una mala sintonizacién. Este manteni-
miento de correspondencia de,frecuencia se denomina "inmovi
lizacidn" mientras que el cambio de la frecuencia del osci-

lador local para alcanzar tal estado se denomina de costum-—
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Una vez lograda la inmovilizacidén del circuito,

las seflales de entrada respectivas al detector sincrono 30
estdn en la debida rélacidn de fase para proporcionar la de
teccidn sincrona de los distintos componentes de modulacidn
que llevan la informacién de sincronizacién, sonido, lumi-
nancia y crominancia. Ia debida relacién de fase enire las
respectivas seflales de entrada al detector 30 es efectuada
en virtud del bloqueo de la portadora IF de imagen a la se-
fial de salida del oscilador 22 de referencia, trabajando a
la deseada frecuencia de portador de imagen de 45,75 MHz
formando el oscilador 22 mismo la otra entrada al detector
30. Las entradas de sefial al detector 30 a continuacién se
mantienen en la debida relacién de fase por la accidn del

circuito APC, tal como se ha descrito anteriormente., - -~ -

Se hace observar que en la solicitud de Skerlos
citada que la deteccién sincrona per se se conoce en la téc
nica. Se ha utilizado la deteccidn sincrona en los circui-
tos de demodulacién de color del receptor de color. No obs-
tante, la deteccién sincrona no se utilizé antes de la in-
vencién de Skerlos en la deteccidén de los componentes de mo
dulacién de la sefial portadora IF convertida a causa de los
costes significativamente mds elevados implicados asf como
la complejidad adicional para proporcionar el debido control
de fase y frecuencia de la informacidn de sefial de entrada
a dichos detectores. En el sistema de la solicitud de Skerlos

Y en el sistema perfeccionado de esta invencidn, se superan
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efectivamente ambos inconvenientes. Un detector sincrono

tnico substituye a los varios detectores del envolvente de
los receptores anteriores junto con la requerida trampa de
sonido para efectuar una supresién apropiada de la nota de

batido de 920 kHZ. = = = = = = = = ;e = = = o - - e~

La deteccidén sincrona estd ligada automdticamente
a la accidén del circuito APC asociado de modo que las rela-
ciones requeridas de frecuencia y de fase entre la informa-
cién de seflal tal como se aplica al detector ¥nico 30 se
mantengan correctamente en todo momento. No se requieren
otros circuitos de control. También es significante que el
circuito APC, ademds de proporcionar una sintonizacién fina
automdtica, también exhibe uma accidn de inmovilizacidn o
retencién que elimina la necesidad de una regulacién automs
tica de frecuencia (AFC) en receptores convencionales y as?i

reduce auin mids los costes de fabricacifn., — = = = = = = = =

Las mejoras en el sistema de la solicitud de
Skerlos citada que caracterizan esta invencién ahora se des

cribird con detalle, = = = = = = = = = - - - - -~ o - - =

Se conoce bien en la literatura de patentes utili
zar un filtro de banda de paso de onda superficial acdstica
en la etapa IF de wn receptor de televisién para realizar
funciones de proceso tales como la configuracién de la ca-~
racter{stica de filtraje de la etapa IF. Mediante el uso de
dispositivos de filtro de onda superficial en vez de circui

tos de filtraje que utilizan componentes eléctricos sensi-
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bles a la frecuencia tales como condensadores e inductores

convencionales, se puede fabricar una etapa IF por técnicas
netamente de circuito integrado. La construccién, usos y ca
racterf{sticas ventajosas de los dispositivos de filiro de
banda de paso de onda superficial acidstica para su uso en
la etapa IF de un receptor de televisién pueden derivarse
de un estudio de patentes de la téenica anterior tales como
las patentes estadounidenses nos. 3.550.045; 3.582.540;
3.582.838; 3.581.248; 3.582.840; 3.600.710; 3.573.673;
3.626.309; 3.559.115 y 3.596.211, todas cedidas al cesiona-

rio de la presente invenciffn., = === = = = = = = = = = ==

No obstante, cuando se utilizan con detectores de
video convencionales del tipo de envolvente, gque requieren
la provisidn de una trampa profunda para eliminar la porta-
dora IF de sonido asociada, es necesario utilizar un ndmero
de dispositivos de filtro de onda superficial o dispositives
de complejidad indeseada para lograr la necesaria atenua-
cibén elevada de la sefial portadora de sonido asociada. A t1
tulo de ilustracifén, la patente arriba citada 3.582.838 da
a conocer el uso de una pluralidad de dispositivos de filtro
de onda superficial en cascada para lograr la deseada caragc
terf{stica de respuesta de frecuencia IF. La patente
3.550.045 sugiere el uso de un dispositivo de filtro com~
puesto, algo complejo que tiene una pluralidad de transduc-

tores de entrada y/o de salida. = = = ~ = = = = - = - = -

De acuerdo con un aspecto de esta invencidn, se

proporciona un circuito de proceso de sefizles de televisién
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gue incluye un dispositivo de filtro de banda de paso IF de
onda superficisgl y de disefio simple que coopera con un de-
tector de video sfncrono, combinacidén que es capaz de lo-
grar la demodulacidén de video y filtraje apropiado de la IF
de una manera tal que se aprovechan los aspectos beneficio-
sos de la combinacién sin sufrir la necesidad de dispositi-
vos de filtraje de complejidad y coste de fabricacidn inde-
seades. Esta combinacién de elementos de proceso de sefial
cooperantes aprovecha un hecho reconocido de que por el uso
de un detector sincrono para la demodulacién de video, no
es necesaria una trampa de sonido profunds asociada. Se ha
encontrado que un filtro de banda de paso IF de onda super-
ficial y de etapa Unica es adecuado para realizar el necesg
rio filtraje de IF cuando se utiliza en asociacién con un

detector del tipo sInerono. = = = = = = = _Cet C -t - m - -

En la realizacién preferida ilustrada en la figu-
ra 1, se ilustra que la etapa IF 18 comprende un dispositi-
vo 54 de filtro de banda de paso IF de onda superficial
acistica y un amplificador 52 de banda ancha. El dispositi-
vo 54 de filtro puede adoptar cualquiera de un nimero de
formas conocidas en la técnica anterior (véanse, por ejem-
plo, las patentes 3.582.838 y 3.550.045 citadas). No obstan
te, a fin de minimizar costes y simplificar la construccidn,
el dispositivo 54 es de construccién relativamente simple,
tal como se ilustra, y comprende un substrato 56 que propa-
ga ondas superficiales y que tiene una superficie lisa 58
sobre la cual se dispone un par de transductores electroacis

ticos 60, 62, que comprenden cada uno una disposicién de
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electrodos imbricados con forma de peing. = = = = = = = = =

El transductor 60, que puede considerarse como el
transductor de entrada, lanza ondas superficiales actsticas
gue tienen una frecuencia central y un ancho de banda deter
minados por el diseflo de los electrodos imbricados 64, 66.
Las ondas acisticas lanzadas por el transductor 60 de entra
da se propagan a través de la superficie 58 y son recibidas
por el transductor 62 (salida) para su transduccién en uma
sefial eléctrica apropiada para entregs al amplificador 52

de banda ancha,. = = = = = = = = = = = = = @ ow - - - - - -

Si bien puede utilizarse una amplia variedad de
construcciones y disposiciones para lograr la deseada fun-
¢idén de filtraje de banda de paso IF, el dispositivo 54 pug
de ser construfdo, por ejemplo, teniendo como substrato 56
un cristal de niobato de litio de corte Y, estando la cara
Y del cristal en el plano de propagacién de la onda superfi
cial y estando el eje Z del cristal en la direccién de pro-~
pagacidn de la onda superficial. Los transductores pueden
adoptar la forma de lineas metdlicas eléctricamente conduc-~
toras depositadas que pueden tener, para la aplicacién IF
de que se trata, una anchura de aproximadamente 0,0007 pul-
gada (aproximadamente 0,018 mm) y estar separadas en la mis
ma distancia. Tal como se ha dicho anteriormente, pueden ob
tenerse de la técnica anterior otros detalles de construc-
cién y funcionamiento de dispositivos de filtro de onda su-

perficial y materiales y configuraciones alternativos. - -
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Ia curva de la figura 2A ilustra una caracter{sti
ca de respuesta de banda de baso IF gue puede producirse
por un dispositivo 54 de filtro de onda superficial. Se ob-
serva que la trampa de sonido de canal asociado es relativa
mente poco profunda; no obstante, por las razones arriba ex
puestas, el uso de deteccidn de video sincrono evita el uso

de trampas de sonido asociadas profundas. = — = = = = ~m ~

El sistema de la soliecitud de Skerlos citada uti-
liza un detector sincrono que incluye un oscilador de refe-
rencia que sirve también como standard de frecuencia en un
circuito APC. El oscilador de referencia descrito es de
construccién convencional y utiliza como elemento de deter-
minacién de frecuencia un tanque IC corriente. Tal como se
conoce, los inductores convencionales y, en menor grado,

los condensadores, no son fédcilmente integrables., — — — = ~

De acuerdo con otro aspecto de esta invencidn, un
oscilador de referencia que tiene las mismas funciones gene
rales que el oscilador de referencia del sistema Skerlos in
cluye como su elemenio de determinacién de frecuencia un
filtro de onda superficial que tiene una impedancia de entra
da o caracterIstica de transferencia que es altamente selec
tiva de una frecuencia predeterminada para establecer la
frecuencia de oscilacioh del oscilador de referenciz. De es~
ta manera expeditiva, se proporciona un sistema que tiene
un detector sfncrono y wn circuito APC totalmente suscepti-

ble de fabricacién comc circuifto integrado. — = = = = = = =

Se ilustra que el oscilador 22 de referencia estd
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formado por un par de transistores Q1 ¥y Q2 conectados con
la configuracién de un amplificador diferencial, con un
transistor Q3 de adicidn que sirve de fuente constante de
corriente. La realimentacidén requerida para el oscilador 22
se efectda a partir del colector de Q2 a través del conden-

sador C a la base del transistor Q1. -----------

El oscilador de referencia 22 incluye como su ele
mento de determinacién de frecuencia un dispositivo 68 de
onda superficial altamente selectiva de frecuencia conecta~
do a través de la salida del transistor Q2 en paralelo con
una gran resistencia R de derivacién de C.C. El uso de un
dispositivo de onda superficial tal como un filtro altamen—
te selectivo de frecuencia Q1 se da a conocer en términos
generales en la patente estadounidense n? 3.582.837 concedi
da a DeVries, un coinventor de la presente invencién. Se
ilustra que el dispositivo 68 incluye un transductor 69 que
comprende un par de electrodos imbricados 70, 72 y con for-
ma de peine que pueden ser de construccién conocida, tal co
mo se describe en la patente arriba citada y en otras paten

tes y publicaciones de la técnica anterior. = = = = = = = =

En la realizacién preferids ilustrada, se ilustra
que el dispositivo 68 de onda superficial estd conectado co
mo dispositivo de dos terminales y de tal manera para apro-
vechar sus caracteristicas de resonancia en paralelo. A tI-
tulo de antecedentes, para promover una comprensién mds com
pleta del alcance de la invencién, se puede hacer referen-

cia a la figura 2C que ilustra un dispositivo de onda super
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ficial en su forma de circuito equivalente aproximado., - -

Tal como se ilustra, el circuito equivalente del
dispositivo 68 incluye una inductancia I un condensador C1
y una resistencia R1 en serie, estando esta combinacidn de
Serie en paralelo con un condensador 02. E1l condensador 02
puede incluir una capacitancis dispersa extrinseca asf co-~
mo una capacitancia intrinseca en el filtro 68. Tal como se
ilustra por la curva Z de la figura 2B, el filtro tiene una
frecuencia resonante en serie que se ilustra que tiene lu-—
gar gproximadamente en 44, 75 MHz, que representa la fre-
cuencia resonante de la combinacién en serie de la inductan
cia I y el condensador C1. El filtro exhibe una resonancia
en paralelo a una frecuencia por encima de la frecuencia re
sonante en serie, ilustrada en la figura 2B aproximadamente
en 45,75 MHz. Puede verse de la figura 2B que la caracteris
tica de resonancia en paralelo del dispositivo 68 es de Q
extremadamente elevado y ofréce un elevado grado de selecti

vidad de la frecuencia de 45,75 MHZ. = = === = = = = = = =

Debe entenderse que estd dentro del alcance de la
presente invencién utilizar un dispositivo de filiro de on-
da superficial en una configuracién de resonancia en parale
lo y de dos terminales, tal como se ilustra en el sistema
de laz figura 1, 0 en una configuracidén de resonancia en se-~
rie y de dos terminales o como un dispositivo de cuatro ter
minales (descrito a continuacién) que tiene una caracterfs-

tica de transferencia altamente selectiva de frecuencia. -
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Por ejemplo, para utilizar el dispositivo 68 de
onda superficial y en uﬁa modalidad de resonancia en serie,
el circuito oscilador de la figura 1 podrfa modificarse qui
tando el dispositivo 68 de su conexién en paralelo y, colg
cdndolo en el circuito de realimentacién para que tenga lu-
gar una mixima de realimentacién a la frecuencia de resonan
cig en serie. Debe entenderse, naturalmente, que en la apli
cacién de oscilador de referencia en la que se utiliza el
dispositivo 68 en una modalidad de resonancia en serie, su
diseflo tendria que ser tal para situar el punto de resonan-
cia en serie a 45,75 MHz, en vez que a una frecuencia més

baja, tal como se ilustra. = = = = = = = = = = = = = - - —

Es muy importante observar el papel desarrollado
por la fase de la sefial de realimentacidén en la determina-
cién de la frecuencia de resonancia. Es el componente de fa
se de la seflal de realimentacién que es regenerado en el am
plificador. Asf la fase de la sefial de realimentacidn puede
desarrollar un papel imﬁortante en la determinacién de la
frecuencia de resonancia. Tal como puede verse en la figura
2B, la fase de la sefial de realimentacidén (véase la curva
P) es 0 grados con respectc a la seflal de entrada en los
puntos de resonancia en serie y paralelo. Debe observarse
que la pendiente de la curva de fase P estd extremadamente
inclinada en la regién de resonancia en paralelo. Esta es
una caracterfstica altamente deseable por la razdén de que
las variaciones de la fase de la seflal de realimentacién
(cuando el filtro estd conectado en su modalidad de resonan

cia en paralelo) causard poca desviacién de la frecuencia
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de resonancia deseada de 45,75 VMHZ. = = = = = « = = = = = =

Debe observarse también que en la modalidad de re
sonancia en serie la impedancia no varfa fuertemente como
funcién de frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia del osci
lador en esta modalidad se determina primariamente por la

caracterfstica de fagg. = = = = = = e = = = 0 o 0w oo

91 bien se prefieren agplicaciones tales como el
sistema de la figura 1 conectar el dispositivo 68 en una
configuracién de resonancia en paralelo y dos terminales,
puede haber aplicaciones en las que la capacitancia externa
sea diffcil de controlar o compensar lo que harfa deseable
utilizar el filtro en su configuracidén de resonancia en se~

rie. Tal como se ha dicho anteriormente, la frecuencia de re
sonancia en serie del filtro no depende sobre la capacitan-

Cig externg. ~ = = @ = = - - - - e o e o o . o o - -

La curva Z de la figura 2B ilustra la caracteris—
tica de impedancia frente a frecuencia de un dispositivo 68
de onda superficial que se construyé y se ensayé en la rea-
lidad. La curva P de la figura 2B ilustra la caracterfstica
de fase frente a la frecuencia de dicho dispositivo. En la
realizacién ilustrada en la que la frecuencia a seleccionar
es de 45,75 MHz, las lfneas de los electrodos 70, 72 tienen
una anchura del orden de 0,0007 pulgadas {(aproximadamente
0,018 mm) y pueden estar separados por una distancia de
0,0007 pulgada (aproximadamente 0,018 mm). El ndmero de 1f-

neas de electrodos puede ser, por ejemplo, del orden de 50
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a 100 y tener una anchura del orden de 0,71 a 0,5 pulgadas
(aproximadamente 2,54 a 12,7 mm) (ftransversalmente a la di-
reccién de propagacién de la onda acdstica). La selectivi-
dad del dispositivo 68 puede ser predeterminada por la se-
leccién apropiada del nimero de lIineas de electrodos que se
proporcione. Otras caracterIsticas del dispositivo 68 pue-
den seleccionarse también por el disefio apropiado de los
electrodos y substrato del transductor, tal como se da a cg

nocer en lz técnica anterior. — === = = = mw e = = = ww~e-

Tal como se ha dicho brevemenie antes, a pesar de
las ventajas descrifas que se adicionan al sistema indicado
en la solicitud de Skerlos citada antericrmente, existe una
posible deficiencia no obstante en la susceptibilidad del
detector sincrono de aquel sistema, (que utiliza un tanque
IC para la determinacién de frecuenciz) de desviarse segin
variaciones de la temperatura con respecto a la caracteris-
tica de filtraje de banda de paso de la etapa IF 18, En el
caso del niobato de litio, el coeficiente de temperatura de
la velocidad de onda superficial es del orden de 80 partes
en un millén por grado centigrado. Dado que la caracteristi
ca de frecuencia de un dispositivo de onda superficial es
funcidén de la velocidad de la onda superficial, es evidente
que un cambio de la temperatura del medio de propagacién de
la onda superficial provocard un desplazamiento de la carag

teristica de respuesta de frecuencia del dispositivo. = =~ =

De acuerdo con otro aspecto de esta invencién tal

como se ilustra en la figura 1, el dispositivo 54 de filtro
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de banda de paso de onda superficial y el dispositivo 68 se
lectivo de frecuencia que comprende parte del oscilador 22
de referencia se combinan para formar un dispositivo de on=~
da superficial acistica compuesto que utiliza un substrato
o wna pluralidad de substratos piezoeléctricos que tienen
caracteristicas de respuesta térmica similares y una exposi
cién térmica similar. De esta forma, el detector sincrono ¥y
el circuito APC, ambos controlados por el oscilador 22 de
referencia, estdn bloqueados térmicamente a la caracterfsti
ca de filtro de banda de paso IF de la etapa IF 18. asf, en
el caso de que, por ejemplo, una excursién de la temperatu-~
Ta provocara una variacién de la frecuencia del oscilador
22 de referencia, y asf, de la frecuencia a que se demodula
la informacién de video, la caracteristica del filtro de
banda de paso de la etapa IF 18 sufrird una variacién simi-
lar, con el resultado de que la caracterfstica del filtro
de banda de paso IF y la frecuencia de deteccién sincrona

de video se variardn de manera correspondiente., = = =~ - — —

Con referencia a la ilustracién de la figura 1,
en una realizacién preferida, los electrodos 70, 72 del
transductor 69 estdn depositadas sobre las superficies 73
de un substrato piezoeléctrico 74 separado del substrato 56
pero acoplado térmicamente al mismo, sobre el cual se depo-
sitan los transductores 60, 62 del dispositivo 54 de filtro
de banda de paso IF. Los substratos 56 y 74 se ilustran co~
mo una sola unidad soportada por una base 75 comén aclistica
mente absorbente. Las aplicaciones en las que el aislamien-

to mecdnico no se considera de suma importancia, puede ser
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preferido colocar los transductores 60, 62 del dispositivo
54 de filtro y el transductor 69 del dispositivo 68 sobre
una superficie comiin del mismo substrato piezoeléctrico.
Otra alternativa es colocar los transductores del disposi-
tivo 54 y del dispositivo 68 en superficies diferentes del

mismo medio piezoeléctrico. = = = = = = = = = = - - - - - -

Debe observarse en este punto gue la ilustracidn
del dispositivo de filtro de onda superficial compuesto es
puramente esquemftico y no ilustra, en interés de una clara
presentacidén de la presente invencién, la estructura a esca
la exacta ni incluye tales estructuras auxiliares deseables

como medios para suprimir los reflejos de onda superficial.

Tal como se sugiere arriba, estd dentro del alcan
ce de esta invencién substituir en el sistema de la figura
1 en lugar del oscilador 22 de referencia, un oscilador que
tiene un filtro determinador de frecuencia de onda superfi-
cial de cuatro terminales. La figura 3 ilustra un tal osci-
lador, gque comprende un amplificador 77 de esiructura y fun
cién similares al amplificador descrito arriba y que consti
tuye parte del oscilador 22 de referencia, pero sin conden—
sador de realimentacidn. El oscilador de la figura 3 inclu-
ye wn filtro 79 de onda superficial actstica de cuatro ter-
minales que tiene una caracterfstica de transferencia alta-
mente selectiva de frecuencia. El filtro 79 de onda superfi
cial se ilustra que incluye un transductor transmisor 81 y
un transductor receptor 83 ambos ilustrados de forma alta-

mente esquemdtica. Los transductores 81, 83 pueden deposi-
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tarse sobre un substrato piezoeléctrico tal como se ilustra

en 74 en el sistema de la figura 1 = = = = = = = = = = = =

El transductor transmisor 81 tiene sus terminales
de salida conectados a través de la salidas del amplificador
77 correspondiente al colector del transistor Q2 del siste-
ma de la figura 1. El transductor receptor 83 tiene uno de
sus terminales de salida conectado a masa y el otro conecta
do a través de un conducto de realimentacién a la entrads
del amplificador 77 correspondiente a la base del transis-

tor Q1 del sistema de la figura 1. = = = = = = = = = = ~ =

Tal como es bien conoecido, la caracterfstica de
respuesta de frecuencia de un dispositive de filtro de onda
superficial tal como se ilustra en 79 puede predeterminarse
por la seleccién apropiada de la configuracién y propieda~
des de los transductores 81 y 83 y el medic de propagacién

de ondas que conecta los transductores. = — = = = — e = =

Puede ser ¥til hacer observar en este punto que
las caracteristicas de fase del filtro 79 de onda superfi-
cial désarrollan un papel importante en el funcionamiento
del oscilador de la figura 3. Primero es importante que el
desplazamiento de fase correspondiente al tiempo de propaga
cibén de las ondas superficiales entre los transductores
transmisor y receptor 81, 83 sea tal que, cuando se afiade
al desplazamiento de fase introducido por el amplificador
17, produce a la frecuencia de respuesta méxima del disposi’

tivo de onda superficial un desplazamiento total de fase
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igual a un miltiplo entero de dos pi. A titulo de ejemplo,
suponiendo que el amplificador 77 introduce un desplazamien
to de fase de 1802 enire su entrada y su salida, entonces
el desplazamiento de fase introducido por el filtro 79 de

onda superficial debe ser 1802 o un miltiplo impar de 1802,

En segundo lugar, es importante que el tiempo de
propagacibén que necesitan las ondas superficiales para reco
rrer la distancia entre los transductores transmisor y re-
ceptor 81, 83 se mantenga lo mds corto posible para minimi-
zar la posibilidad de oscilaciones pardsitas. El gumentar
la separacién de los transductores 871, 83 da como resultado
desplazamientos de fase crecientes para una gama dada de
frecuencias, introduciendo la posibilidad de que si la pen-
diente de fase es suficientemente grande pueden tener lugar
oscilaciones pardsitas en frecuencias que no sea la frecuen
cia central de los transductores. En una realizacién prefe;
rida, el espaciado entre los transductores transmisor y re-~
ceptor 81, 83, se mantiene lo mgs pequeiia posible consisten
te con el objetivo arriba citado de mantener una realimenta
cién regenerativa a la entrada del amplificador 77. Suponien
do un desplazamiento de fase de 1802 en el amplificador 17,
el espaciado preferido entre los transductores 81, 83 es el
espaciado minimo en que el desplazamiento de fase entre las
sefiales eléctricas de salida y de entrada del filtro de on-

da superficial es de 1802, = = = = =~ - e - - -

Ia figura 1 ilustra los principios de esta inven-

cidn en un sistema que tiene un detector sincrono y un cir-
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cuito APC que estdn controlados ambos por un oscilador de
referencia comin. Los dispositivos de filtro de onda super-
ficial en la etapa IF 18 y en el oscilador 22 de referencia
estén acoplados térmicamente o de otra forma se les obliga
a sufrir variaciones térmicas similares de modo gue el cir-
cuito APC y el detector sincrono sufren un arrastre corres—
pondiente cuando las caracterfsticas de frecuencisz de la
etapa IF 18 se vean alteradas por la temperatura. No obstan
te, se pretende que los principios de esta invencién sean
amplios y engloben el uso de dispositivos de onda superfi-
cial acustica en circuitos de demodulacién y en circuitos
de regulacidn de frecuencia y/o de fase de diversas cons-—

trucciones y tipos. = = = = = = = = o = - o o B

la figura 4 ilustra esquemdticamente una realiza-
cidén alternativa de la invencién en que los dispositivos de
onda superficial estdn incorporados en un circuito APC, en
un circuito AFC separado y distinto y en wn filtro de banda
de paso de onda superficial de una etapa IF asociada, estan
do todos dichos dispositivos de onda superficial entrelaza-

dos térmicamente. — = = = = = = = = - - 0. D e m e m oo

Con mayor detalle el sistema de la figura 4 inclu
ye wn sintonizador 76 que tiene un oscilador VCO (oscilador
controlado por tensidn) 78 acoplado a un amplificador 80 de
banda ancha a través de un filtro 82 de banda de paso IF de
onda superficial. El sistema de la figura 4 tiene un circui
fo AFC que incluye un circuito 84 AFC que puede ser sobre-

mandado manualmente por un anulador AFC 86. EL filtro 82 de
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banda de paso de onda superficial puede ser de una construc
cidn descrita en las citadas patentes estadounidenses

3.582- 838 6 3- 5500 045' ___________________

Para que se pueda hacer que el circuito AFC siga
la caracterfstica de filtraje del filtro 82, cuando ésta es
variada por la temperatura, de acuerdoc con los principios
de esta invencién, el circuito AFC 84 incluye preferentemen
te un dispositivo discriminador 88 de onda superficial para
generar una sefial de control gque es reazlimentada al oscila-
dor 78 del sintonizador 76 para efectuar la alineacidén autg
mitica de frecuencia entre la frecuencia de portadora de vi
deo IF y una frecuencia central de referencia establecida
por el discriminador 88. El discriminador 88 de onda super-
ficial puede tener una construccidén tal como se describe en
la patente estadounidense n? 3.582.540 concedida a Adler y

DeVries, siendo el Ultimo coinventor de la presente inven~-

El sistema de la figura 4 también tiene un circui
to APC separado que incluye un limitador 90, un detector de
fase 92, un filtro 94 de paso bajo, un oscilador local 96
regulado por tensién, un desfasador 98 en 909, y un detec-
tor sincrono 99. El oscilador local 96 incorpora preferente
mente como su elemento estabilizador de frecuencia un fil-
tro 100 de onda superficial actdstica. Para proporcionar la
regulacién deila frecuencia de oscilacién del oscilador lo-
cal 96, una impedancia variable por la tensién en el oscila

dor 96, por ejemplo, un varactor, puede acoplarse a través
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del filtro 100 de onda superficial para alterar la resonan

cia en paralelo de frecuencig del mismo, = = = = = = = = =

De acuerdo con los principios de esta invencidn,
se hace preferentemenfe que el filtro 100 de onda superfi-
cial tenga caracterfsticas de respuesta térmica similares y
una exposicién térmica similar que el filtro 82 IF de banda
de paso de onda superficial y que el discriminador en el
circuito AFC 84 para asegurar que el filtro 100 siga las va
riaciones del circuito AFC 84 y el filtro IF 82 provocaaas

por la femperatura. — = = = = = = =« = = - - __—— .- - - o

Eg evidente que los principios de esta invencidn
son aplicables también a sistemas que tengan bien un circui
to AFC o un circuito APC, pero no ambos. La invencién es
aplicable a sistemas de recepcién de televisién en general
en los que es deseable tener un circuito de demodulacidn de
video y un circuito de regulacién de frecuencia y/o de fase
ligados térmicamente a las caracterfsticas de filtraje de
frecuencia IF del sistema. Larinvencidn ne se limita a los
detalles de construccién determinados de las realizaciones
ilustradas y se preven otras modificaciones y aplicaciones.
Pueden realizarse ciertos cambios en el aparato arriba des-
crito sin separarse del verdadero espiritu y alecance de la
invencién prevista en la presente memoria y se tiene la in-
tencidén de que el objeto de la descripcién precedente se in

terprete como ilustrativo y no como limitativo, = = = ~ = =
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Se declaran de novedad y propiedad para Espafia,

sus territorios y plazas de soberanfa, las siguientes: - -

REIVINDICACTONES

1.= Perfeccionamientos en los sistemas de proceso
de sefiales para receptores de televisidn, caracterizados
porque el sistema comprende: un sintbnizador paras proporcio
nar seleccidn de un canal de video de RT deseado y para con
vertir una portadora de video RF seleccionada en una porta-
dora de una frecuencia portadora de video.IF predetermina~
da; una etapa IF acoplada a dicho sintonizador y dque inclu-~
ye un filtro de banda de paso IF de onda superficial acusti
ca para conformar la caracterfstica de respuesta de frecuen
cia de la etapa IF; medios demoduladores de video para demo
duladgr dicha portadora de video IF para proporcionar una
sefial de video; y medios de control que responden a una se-
fial IF procedente de dicha etapa IF para hacer que dicho
sistema busque automdticamente una alineacién de frecuencia
entre dicha frecuencia de portadora de video IF y una fre-
cuencia de referencia establecida en dichos medios de con-
trol, incluyendo ademds dicho sistema un dispositivo de on-—
da superficial acldstica sensible a la frecuencia en al me-
nos uno de dichos medios demoduladores y dichos medios de
control, teniendo dicho filtro de banda de paso y dicho dig

positivo de onda superficial caracterfsticas de respuesta
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térmica similares y exposicién térmica al ambiente similar

para provocar un arrastre correspondiente de las caracterfs
ticas de frecuencia de dicha etapa IF y de dicho dispositi-
Vo en caso de variaciones de dicha frecuencia de referencia

provocadas'por la temperatura. = = = = « = = - - - - - ——-

2.- Perfeccionamientos segin la reivindicacién 1,
caracterizados porque dichos medios demoduladores de video
comprenden un detector sincrono y porque dicho sistema in-
cluye medios de oscilador de referencia para establecer una
frecuencia de demodulacién de referencia para dicho detec-
tor sincrono, incluyendo dichos medios de oscilador de refe
rencia un dispositivo de onda superficial selectivo de la
frecuencia que constituye dicho dispositivo de onda superfi
cial para establecer la frecuencia de oscilacién de dicho

05¢11ador, === = = =& = " - . . e e et - e e e e -

3= Perfeccionamientos segin la reivindicacién 1
6 2, caracterizados porgue dicho sintonizador incluye un os
cilador local regulado por la tensién, y porque dichos me-
dios de control incluyen un circuito AFC que incluye dicho
sintonizador y que tiene un discriminador de onda superfi-
cial actstica que constituye dicho dispositivo de onda su-
perficial que tiene una frecuencia central que establece di
cha frecuencia de referencia, generando dicho discriminador
ung seflal de control para ajustar la sintonizacién de dicho
oscilador local regulado por la tensién para efectuar dicha

alinegcidn de frecuencis. = = = = = = = - - - = o oo o - -
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4.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 1
6 2, caracterizados porgue dichos medios demoduladores com—
prenden un detector sincrono que incluye un oscilador de re
ferencia para generar una sefial de referencia especificamen
te en dicha frecuencia predeterminada de portadora de video
IF para heterodinar con dicha portadora de video IF proce-
dente de dicha etapa IF, incluyendo dicho oscilador de refe
rencia medios de filtro de onda superficial que tienen una
caracter{stica de impedancia que es altamente selectiva de
la frecuencia a dicha frecuencia de portadora de video IF

para establecer la frecuencia de oscilacién de dicho oscilg

5.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 4,
caracterizados poréue dicho sintonizador incluye un oscila-
dor local regulable en frecuencia por medio de una sefial de
control de tensidn; y porque el sistema incluye ademds un
circuito automdtico de regulacién de frecuencia y de fase
que incluye un comparador que recibe una seflal portadora de
video IF procedente de dicha etapa IF y una seflal de dicho
ogscilador de referencia para generar una seflal de control
gue representa cualquier diferencia en frecuencia o fase en
tre las seflales comparadas, incluyendo dicho circuito me-
dios para acoplar dicha sefial de control nuevamente a dicho
oscilador local de dicho sintonizador para ajustar la fre-
cuencia y la fase de dicha frecuencia de portadora de video
IF hacia el sincronismo con dicho oscilador de referencia

en un desplazamiento predeterminado de fase, = = « = = -
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6.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 4
6 5, caracterizados porque la etapa IF incluye un filtro de
banda de paso de onda superficial acistica que comprende
unos medios de substrato piezoeléctrico térmicamente homogé
neo y de polos apropiados sobre los cuales medios se dispo-
nen en relacidén espaciada medios transductores de onda su-
perficial de entrada y medios transductores de onda superfi
cial de salida; y porque dichos medios de filtro de onda su
perficial tienen una caracteristica de impedancia de entra-
da que es altamente selectiva de la frecuencia a dicha fre—
cuencia de portadora de video IF para establecer la frecuen
cia de oscilacién de dicho oscilador, incluyendo dichos me=-
dios de filtro unos terceros medios transductores de onda
superficial dispuestos sobre dichos medios de substrato pie

Z0eléetricO. = = = = = . - e e e e e e e .-

T+«= Perfeccionamientos segin la reivindicacién 6,
caracterizados porque dichos medios transductores de entra—
da y de salida y dichos terceros medios transductores estdn
dispuestos sobre una superficie comin de dichos medios de

substrato. — = = = = = = = = - - e e - - - .-

8.- Perfeccionamientos segin cualquiera de las
reivindicaciones 4 a 7, caracterizados porque dichos medios
de filtro de onda superficial comprenden un substrato'piezg
eléctrico que tiene una superficie lisa sobre la cual estd
dispuesto un transductor eleciroacidstico que comprende un
par de electrodos imbricados con forma de peine configura-

dos para generar y reforzar selectivamente ondas superficia
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les a dicha frecuencia portadora IF. = = = = = = = = « = ~

9.~ Perfeccionamientos segin cualquiera de las
reivindicaciones 4 a 7, caracterizados porque dicho oscila-
dor de referencis incluye un amplificador y porque dichos
medios de filtro de onda superficial comprenden un substra-
to piezoeléctrico sobre el cual se disponen transductores
electroacisticos transmisor y receptor, incluyendo cada uno
un par de electrodos imbricados con forma de peine selecti-
vos de dicha frecuencia de portadors IF, estando acoplados
dichos electrodos de dicho transductor transmisor a través
de la salida de dicho amplificador, estando agcoplados dichos
electrodos de dicho transductor receptor a través de un cir

cuito de realimentacién a la entrada de dicho amplificador.

10.~ Perfeccionamientos segiin la reivindicacién 4
§ 5, caracterizados porque dichos medios de filtro de onda
superficial comprenden: medios de substrato piezoelécirico
térmicamente homogéneo gue propagan ondas superficiales
actsticas; medios transductores de onds superficial de en~-
trada y de salida adaptados para su conexién en dicha etapa
de proceso de sefial IF y dispuestos en relacién espaciada
sobre una superficie de dichos medios de substrato para lan
zar y recibir respectivamente ondas superficiales sobre di-
cha superficie de substrato, estando configurados dichos me
dios transductores de entrada y de salida de tal manera gue
impriman al darse una sefial eléctrica de salida desarrolla-
da por dichos medios transductores de salida una caracteris

tica de filtraje de banda de paso IF predeterminada; y ter-
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ceros medios transductores electroacdsticos sobre una super
ficie de dichos medios de substrato y adaptados para cone-
xién a dicho oscilador de referencia en dicho circuito de
deteccidén de video sincrono para establecer la frecuencis
de oscilacién del mismo, estando configurados dichos terce-
ros medios transductores y dispuestos de tal forma que lag
caracter{stica de impedancia de los mismos es altamente se-
lectiva de frecuencia en una frecuencia de portadora de vi-

deo IF predetermingda,. = = = = = = = = = = = = = = - = - =

11.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacidn
10, caracterizados porgue dichos medios transductores de en
trada y de salida y dichos terceros medios transductores es
t4n situados sobre substratos piezoeléctricos térmicamente

acoplados e independientes. = = = = = = = @ = - - - - - -

12+~ "PERFECCIONAMIENTOS EN LOS SISTEMAS DE PROCE
SO DE SENALES PARA RECEPTORES DE TELEVISION". =~ = = = = « =

Todo ello conforme se describe y reivindica en la
presente memoria que consta de treinta y ocho hojas, folia-
das y mecanografiadas por una sola de sus caras, y de una

l4mina de dibujos que la ilustra.
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